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Republique Algérienne Dkrnocratique et Populaire 

Ministère de I'Enseipmmt Supérieur 
et de la Recherche Scientifique 

Direction de la Coopération et des 
k.cii:iii,oc~ Iiiteruniveriitnires 

No : &~A. . . /D.c .E .I .uI~o~~ '1 i OEC. 1014 Alger, le . ....... : ............ 

Madame et Messieurs les Présidents 
des conférences regionales des universites 

Centre - Est - Ouest 

m V :  Offre de Bourse Américaine Programme u Fulbright Foreign Student » 

: Information du Programme . 
J"ai l'honneur de vous transmettre ci-joint, une offre de bourse émanant de 

l'Ambassade des Etats-Unis d'Ambrique a Alger, relative aux bourses 

d'études accordées dans le cadre du programme intitulé u Fulbright 

Foreign Student x au titre de I'année universitaire 2015-2016. 
Cette formation est destinde aux etudlants majors de promotion inscrits en 

demiére année de licence et ayant une excellente maîtrise de la langue 

anglaise, souhaitant préparer un diplôme de niveau Master dan8 une 
universit6 Américaine. 

Les candidats doivent remplir le formulaire d'inscription en llgne avant le 

04 juln 2015 sur le site Web suivant : 

http ;lapply.embark.comlstudentifulbrightlinternationill~~O~ 
Je vous saurais gré des dispositions que vous voudrez bien prendre pour 

la diffusion de cette offre et vous prie de nous faire parvenir, le double de 

dossier"des candidats, ayant postule à Ge programme 

considération dl~tinguée 



Pour plus d'informations concernant les modalités d'inscnptlon, veuillez 
contacter Nadia Ouhenia: ouhenianx@state.gov. 

Les centres d'examen pour le T OEFL IBTIGRE GENERAL : 

Alger 
In-iuition Croup 
Lotissement Said Hamdine 
Sidi Yahia 
Hydra 
Tel: 021-54-6566 or 0770-94-94-98 
Oran: 
Sibawaih School 
Rue Gambetta 
Oran 
Tel: 0~1jyz7-87io77032077g 
Constantlne 
Universal Language Center (ULC) 
Rue Abane Ramdane 
Constantine 
Tel : 031- 91-15-21 10773-6+5767/0771-733898 

Le centre d'enamen pour le GRE General: 
Language Service lnstitute 
Bois des Arcades 
Riadh El Feth 
Alger 
Tel: 021-66-90.54 

L'examen du GMAT n'est pas disponible en Algdrie. Les candidats postulants 
pour un programme M BA devront s'inscrire et passer l'examen en France ou en 
Tunisie ou les centre d'examen du CMAT sont disponibles. 
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conjoint devra prouver qu'illelle a tous les moyens nécessaires pour vivre aux 
Etats-Unis et cela durant toute la période des études du boursier. 

Processus de sélection: 

r. Présélection sur dossier ; 

2, Suite à ce premier examen, les candidats retenus sont convoqués (par 
courrier electronique) devant un comlt4 de sélection pour un entretien 

en anglais portant essentiellement sur leurs motivations. Ces entretiens 
auront lieu entre la deuxihme et troisième semaine du mois de juln 2015. 

Apres cette pr&s&lection, [es dossiers retenus sont transmisau Fulbtight 
FSB b a r d  aux USA pour décision finale. 

3. Le Fulbright FSB board slégeant aux Etats-Unis se réunit enfin pour 
décider de l'attribution des bourses. 

4. Les résultats sont communiqués aux inr&ress4s fin avrll2016, une fois 
I'approbatlon du Fulbright FSB board obtenu. 

lnstructlonr et depet du dossier : 

Nous vous conseillons vtvement d'imprimer ce document avant de commencer 
votre dossler en ligne: 

bs instructions pour remplir le dossier en ligne sont portées sur le site web 
de l'ambassade. Veuillez Ure attentivement les instructions mentionn@es 
avant de postuler. 

Veulllcz-vous inscrire en ligne sur le site ci-dessous : 
i.Wcps:!l#pply .emSa;-k.com~~tudentlfuIb~lght~international]~~~. 

Une fols que vous avez soumis votre candidature électronique, veuillez 
imprimer votre dossier. Si vous êtes retenu pour une interview, veuillez-VOUS 
munir de votre dossier. Les interviews se feront au siège de l'ambassade des 
Etats-Unis à Alger : 

Section des Affaires Publiques 
5 Chemin Cheikh Bachir El ibrahimi 
El Blar, Alger 



Dossier à fournir : 

1 .  Les candidats doivent rernpllr un formulaire d'inscription en ligne sur le 

site web suivant: 

https:!/appiy.embark.com/studentffuIbrigh~internationai/~~! 
2. Trois lettres de référence en angiais 
3. Copie des relevés de notes de toutes vos années d'études au niveau 

supérieur et copie du diplôme (la version anglaise de tous les documents 

est obligatoire. Les documents doit étre traduits par un traducteur 

assermenté) 
4. Les scores des examens du TOEFL IBT et GRE General ou GMAT 

N.B. II est hautement recommandé auxcandldats de passer les examens du 
TOEFL, CIRE eqou GWT au plus tard le mols d'dvrll2015. 

Quels sont les bénéfices liés i1 la bourse? 

La bourse Fulbright Student couvre les frais suivants : 

Les lauréats sont tous exempt& des frais d'inscription à l'université 
@Won) durant les deux années (soit une prise en charge des frais 
d'inscription pour un programme de Master de deux années). Les 

lauréats rqo lvent  egalement un traitement mensuel pendant toute la 
période des études; 

e Allocation pour l'achat de livres et matériels; 
s Un billet d'avion aller-retour (~lgénel~tats-~nis/AIgérie) e;i ciasse 

économique; 
w Assurance santé pour toute la durée du séjour; 

c ~ 9 5  etudiants Fulbright peavent également assister à des séminaireset à 
des conférences professionnelles et cela durant tout le skieur aux Etab- 

Unis ; 

La bourse est destiné uniquement à 1'étudiar.t; le conjoint peut toutefois 
accompagner le! boursier mais ne sera pas pris en charge. Par conséquent, le 
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Les disciplines dans lesquelles sont attribuées la bourse Fulbright Student: 
Toutes filières confondues A I'exceptlon de la filière médecine, chirurgie 
dentaire et sciences vétérinaires. 

Critères de Sélection : 

La constitution du dossier de candidature à la bourse Fulbright Student n'est 
pas une simple formalit4 administrative. Les bourses d'études sont accordées 
chaque année dans le cadre d'une compdtition internattonale. Les bourses 
Fulbright Student sont accordées à tous les citoyens algériens résidents en 
Algérie e t  répondant aux critères suivants: 

* Niveau et qualité des études effectuées (être titulaire d'une Licence de 
quatre années d'étude (systéme classique) ou de cinq années d'étude 
(système LMD) ; 
Intéra et précision du projet d'études aux Étatsmunis. L'exposé des 
motivations du candidat constitue l'élément essentiel du dossier de 
candidature; 

r Lettres de recommandation: PersonnaIlté du candidat telle qu'elle 
ressort des lettres de référence et  des activitCs extra-universitaires 

i-2 bourse Fulbright Student n'est pas accordée sur des criteres de ressources. 
La preférence sera donnée aux candidats n'ayant pas eu d'exptsrience 
significative aux Etats-Unis. Aussi, Les 4tudiants qui possèdent la double 
nationalité algérienne et américaine ne sont pas éligibles aux bourses Fulbright 
Student. 

Les étudiants suivant déjà un cycle d'études dans une université américaine ne 
sont pas éligibles aux bourses Fulbright Student. Les candidats Algériens aux 
Etats-Unis au moment de leur candidature sont inéligibles aux bourses 
Fulbright Student. 
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Fostering mutual undershmdirgbetween the people of Algerio and the United Stotes thraugh 
educational and cultural exchange. 

Cornpetition Open tiII June 4, zor5 

What is a Fulbn'ght khdarshlp? 
Fulbright Scholarships enable Aigerians to pursue graduate-level study (pnmarily 

Masters Degrees) in the United States, build leadership skilis, and exchange cultural 
understanding with Americans. 

Who can apply? 

Schalarships are open ta Algerlan citizens living in Algeria who: 

Hold a minimum of a BA/BS degree; 
Want to pursue graduate study ievei (Primanly Masters) in any field (except 

medicine). 

Are proficient in English; 
a Are able to function easily in acadernic and social settings; 
* Hwld a recent TOEFL IBT score (within one year) gc-92 or higher, GRE Ceneral 

score and/or GMATscore for MBA program only; 
Candidates must be citizens of Algeria end permanent resident of the country 

qualifi~d to hold a vaiid passport iaued by that country. 
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BOURSES D'ETUDES NIVEAU GRADUATE (MASTER) 

am5 

Compétition ouverte jusqulau 4 Juin 2015 

LE LIEN VERS LE DOSSIER DE CANDIDATURE EN LIGNE SE TROUVEA LA FIN DE 
CE DOCUMENT. MERCI DE LIRE ATTENTIVEMENTTOUTES LES INFORMATIONS 
AVANT DE COMMENCER LE DOSSIER DE CANDIDATURE. 

Le programme Fulbright compte près de 300 ooo anciens à travers le monde et 
s'honore de compter j g  Prix Nobel. Le programme de bourses Fulbnght 
Student est destiné a faciliter la mobilité des etudiants algériens qui souhaitent 
prgparer un diplôme de niveau Master aux Etats-Unis dans toutes les filgres a 
l'exception de la flllkre médecine. 

Etudiants, f:akant état de trois années d'études supérieures validées à la date 
du dépOt dedossier de  candidature (système LMD) ou quatre années d'études 
supérieures (système classique) souhaitant poursuivre un cursus diplBrnant aux 
Etats-Unis (niveau Master) peuvent postuler. 

Nationalité Algérienne et résident en Algérie; 
AvoQ validé au moins quatre années d'études supérieures à la date du 
dépôt de dossier de candidature (système classique) ou cinq années 
(système LMD) ; 

@ Avoir une trhs bonne connaissance de I'anglals (TOEFL IBT exigé avec Un 
score minimum de 92-93) 

w Score de i'examen GRE General et i'exarnen GMAT (pour les postulants 

a progmmme MaAl ; 
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8: Supporthg docusimtation needd to compleie yow apmstion 
I. Your a~Pli@tion i q  corsidcrwd complete untii yw hilbrighr Rom off~o: m i v a  al\ your suplioning 

documentation. l'!te followingmusr befonvardad to your Fulbi-ight Progrm Omc6:ilies@nairo6rm; dvee 
lcrws of wferancu'rofommendstion; officiai acudemic trmscripi~ from a11 poar-acïondary çclioolî a@&, 
wpics ofdiplmas for 811 post-iecandary xhools ancndeb aiid ongindEnpliil triuwlations @ben nceeswy). 
a Amdcniic trmscrlpb: A p p l i e o n ~  mus! submii offifiai. cornplate M P  oajfirrd audcmic documents 

covcring Iha enfire~criod ofstudy ai univdtiesandother pas-secondary in~litutions. Docamenu musc be 
acampiniud by miplcle oEcial EngIish tmslations. RCCS documents m u t  oonui* of: 
1. 01% cwfined, official ncwd (ûmmipt) fiam cach unjmity or pweconduy  institution you 

aîkndtd, even those schools irom wbich yuu did not meive a dcgm w dplomn. Ihe emscriptg 
shouid $SI tbe sabjeas you sludied ad Side grades you receivcd during cach yearofyou m1lm~nt. 
Officialminscripts must be nibmited direcily h m  rhc rhwk in waled aiveloper ta yow Fulbight 
Pmiimm Oficc. 

b. Standnidkd iem: Check with your Fulbright Progrmri Offieo to fuid out whioh standariliwd trstr arc 
rrquired for coniploiion of ihic applicatian. You will bs r q i 1 1 d  10 OIIC or mon of iix! hliowiny 
aandnrdiocd lmtf to gain admission 10 a U.S. universiry. Fw Y I m i o i r i  onregiswiou, wniacr riie 
Tuibn*; Program Office or the website for rhe ut. 

1. Tesbof Engltih Lnsguage Pmfiüency 
a TOEFL (Test of English ar a Fotcign l a~uage ) :  'rom à an admisskns reqtiremnt SI 

U.S. in~tihiti~ns forappli~~nts w b w  native i a n g w  1s nat English. AI1 non-native Engiirih. 
*ppnki candidaes &mLI immedidy rsgister fot TOEFL. 

b. 'NE (Ta pf Writien Engiiih): Thz TWE is  dcsigncdto measurc an individual's sbiliry to 
wnmunicae in writing in-Eiylish II rünlisu of queocions si3ilnr ro thmc unicn 
sndmu i-c qeacdm muce as part of ihar clobsroum wcrk at coileg~smd iniunsitics ir 
:ne Unltd Smés. Th@ WE is ocly Mmin.stad atpaper and pencil TOEFi. tes lacadans. 
The T\+E is included DM of conrutcr.bassi atid tnterrar-bueC TOEFI. *-\ni. 

communicarc verbiilly inÉngliùi. Gradtau candidaten who drercccnr.meod:d for tearhhg 
ws:m:ihim should rc~i.ucrfor this ter!. The TSE is iirhiErd a m ofthr uremd-bmd 

2. GRE (Onùuate ~ccordsÈi;amia7~~on): The ORE iti ~qu"vdby U.S. gndude schools anfflor 
dcoamnonia for candidates in. most fi& o h r  &an Busims A d m i n ~ ~ t i o n  md Law. YUU - r - - -  
atoud m&e ïrcr, uffori w rcgisM forthr errlic~t posiblr admin~alraiior. of t~ GR€. 

7 C R E  SI!RISCT TESTS are =ouird in esflrrn EeLb l ia  ORE Suoject 'Se: 1s offered III VOUr 

this e m .  
4. GMAT (GraduatcManwmuil Ad&Uiom Tesr): EMAT is an sdmi%inu nquucmmr fer 

applicants pxoposir~s io mdy bus in es^ or Myiagemw as wdl ac any fields h i c h  may bII 
within he her.rope of offanqp of a Busineïs school or iutangernem rhould be mnde 

irnmediaicly ro take the G M T .  
MPORTANT 

IWi rff~7jiily, indiU/ni< 10YY1 you~ score e@ns IDI w &MIDP+AsT. YOY 
must i n d i a  the AMlDEAST code on rht ngis!zaüon fms andior iùc f0rmS pmvided at .. . 
fl me you the the exun. 

FO: m.!X. and (IRE cxams. plrarc indicaic CODE: 5027 
For the GMAT, pleass indiate CODE: 5a7Vm 
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picfmed Pvmm, ~le.ls8 foIwrd a c o p ~  h o t  Ihe original) of Lis ComponAeq to I]iC Fulbnghr prokm 
Office. 

IO-Writhu simple: Yuu shou~d use bthis p @ g ~  to u p i a  a wjting simple chat will suh i -d  
alon8 with ib ofyo~sppllmtion matvids ta th+ univenitics. Thk ir rnahly for Docforal candidaccr. 
is iko vat maioriV aIthors p r o p m s  rrpuire a wriùng uinplo be iniluded wttb tlie applicoiion materil, 
bu1 cer(8ui Mantr's candidates wuukl bcnelit Bom lncludiny a witüig -pl= rui wdl. 
P~gs l t-Tat Scoro: Piense uplmd your c q y  ofüny ilvailable tatsnire  ropats (t.8 TOEFL, GRE, 
GMAT. tic.\ 

STEP 4: Priut supplementai rom8 
r' is 8 E& id& to ailsumlanmtal fonns prier ro uhitling yair appiiwi~ncl&nonicany. ~ow-,  
ah- snblnlliilil: Yow spplicauon ym will bc abicw acocss these hm. fdlhwingfamrs cari bc f o ~  by 
~liJ;iilg on the Suppfomenbl Boms bunon on th0 Homs pigc ofthic applif~fiw~ 

P. Lqtwr u f ~ t r e n ~ R e ~ n u ~ e I d a t i 0 1 1 :  You musr have rtirrr lcam of r e h c c  (m rccmmm&ioi$ 
submiw 0x1 khdf. Leam ofrefueiin. ve exuemo~y irnpaiant AII, larn cf ~hoiid bc 
wiieai b teachers tiiidtr whari sou have SU m pursued resewhor by aomeonc w h  her aipmired 
you in wurk m!Wd ?a yourproposel SbId of study. M e t s  o i r c f m ~ ~ c  shauld net bo W.WD by pviuns 
relucd l'ou cith= hy b l d  or marr8ge or by personai Gien&. Ai leist one f f i~demb and 0r.t 
~~rofïiri(rnal or svork mlaM !Ut& shoiould be hdudd Miong ibc lsnlen. 1ht 1- should ba wrinm in 
Englihhif ppssitit. lfthcy 'A% Wh M original EngliB wnshioamurtbc provided. 

o Yowieedmmcndar havctwo ways in which diay wwbmitt l ic ir  Istters. * YOU cm priitt out the k of Ruference form and h a r d  La your r a o m e a d d ~  who 
"II th«i complew the foms and mail b your Fulbrighthgm Office. 

a Your mmmendcrs can coniplete the hs o u h  w d  submit elcctronicalk. YOU m u r  
ckk on the Recommrndstibn bunori on rha Home pge of thb appiicanon to regtîte 
y w r  rccommmdcrs. 

b. Rspori an Profickncr in E q i ù b :  ï h ~ ~  fom L mrrcyuircd. 
ci Infonurtian Coicerims Forrlgn &tudent Acadentk Recotdb: In urdw Io MSiu U.S. icadrmic 

hsiitutions io evaluaingmnre accuntely yow acadcmio nednitiak, this fonn &UT you s providc 
iv.fmatiwi aboui the Wucarinwd and gradmg sysem In the wun~y whpie !OU dld poslsl.cor.dary midy. A 
3QWdie fvm should be c m p l d  for each colleçe or univanity ettindcd. 

d. Trkcript Reltase Form (for posî-wbndrry U.S. traaariptr iniy): This fom 1s needcd hrtl~one 
studnuswho mmdd aposi-swndary program (undargmduate orgmduilh) in the US. Fruluently the 
fecl for icgUirSy:muliiple caples ofU.S. postsemndary truiecripu wil k m r r d  by the FulbriBt 
P?ognrm. Check wiih yoin Fiimrighi P i o m  OfWe. 

. . e. Signnturo Fonnt You mua print ouC sip, and fbrward thls Pom to your khlbriglir P r 0 p  Ofie.  

STEP 5;  Application llspector 
Before you cm s~buiit your application plcctronicaly. your appiication win lx rntiewed for ~0mpi l t8n~s .  If hem 
k misring data, ).ou wlll3e prompkd ;O correct 

S'1'lSP 6: Rcview end print your application 
Revicw J PDF vctFim of your application and print a -Y tbr yaui rcïoidr 

STEP 7: Submit your application 
~h~ ïompl&pthis appliiaeioo arid tborou&iy nvie~ing it, YOU dl1 submitit & d a l l Y  'he Fulbri@' 
promm officc bvow Gaunm~f c i t i i $  Pl- note. ii is vey i m p o W  thsi h e  foliow* qucîtims wm - 
aiuwered corrwliy: 

euci,jbn J - Ç ~ I ; ~ ~ ~ ~ ; ~ :  hbh  aure char you idtn'afied the Fulbrigtit Prognm COUntN m wh1C.h You 
are npplying. 
@i?i;üon 2-Prog~am:Makesuie lhat y011 ident!fid Fimr@l Fore'@ StDdcnt ;\r the awrrd 
proyram IO which you w a p p l y b ,  

If you mered oiw question inconealy,youniust w m  y o ~ l m . d s )  plior IO sbmi l f lg  yau application. Y o ~  
cai! casily make caiiehns by clicXihg on the 'updptemy answen Io prellminary queidown iiok 011 ille UWer. 
hi& hand comrr of the Howpgc. 
Note =aretub, aftu&&gyour appliation elcmnial ly,  you will bc +la laaetnrilin fivirjiabb,pDy 
fomst d $ u P P I ~ 1 r a l  f m 3 .  YW wÜI be abla to prinr yoiuappleatmn md uidsiipplm~td 1 ~ ~ .  

$fowevcr.  OU rvill k t  be abkra m& &anses toyourapplifOti0~. 



* Soine q u ~ t f u ~ ~  are 'req~ked'' In othn Words, you w!li "or be able u> cmp[cie and ~ubmit your 
a~p l i~~ion!Jn t l l  rcquired item arc compleled C\rhenyou click on+, 2 e Application inspecter buton on 
the l imlc page. your a p p h i o n  u.ill be diecked for cornpleicness. ~ o c i  wil be prompted to enfor m), 
m13IIIg tnfonnution on requii-ed quuestions. 

ofla T=;fic instructions fur cmple:ing a question or imn will kprovidod in the spp]inrtim. 
rsnd ail mrninions careniiiy. In addirian, pleastrrview ihc Following imponant infornadon. 

Prellmieas.QitertTon Pige: Iris v a y  important lhat the following qucstionr a* f i n s r a d  cmedly: 
' @'e~lt~nl  o fc i lh8k ip :  hfke me lhai y011 propaly identified the Fulbright counv 

mmpetition to vhich yori are applying. Usuall~ thiç will bt, the Fulbright Office W Y ~ U  comw of 
ciikemk. 
QuaGon 2-Prcgrum. Makç sm bat you currectly identre thc F?ilbr@t Progmm to which ?OU am 
a~plYin5 Mosf 9ppliuiw vil1 J p p j  IU the FuIbrlghr P'ruei~n SI&&RI Prvrom 

l tcn  1-Nam* h ir voy important thst you Lia your name eicdofly 4 b apw (or will apprw) rn your 
pssspoir. Please UR uppcr and lowar cm aitca cnrving your name, r.g. Ron sm~tii, Also, do riot use 
di8ciitiwi mdrltings aç thk eau wmiclimmos cmate mnutm-relaeed nrnhlrm,c - - - . fl.-"..miu * Item Il-Application Cycle: Plcase felea 20l5.îf1iA 

~ .. .~. . . - -. -.. 
~ c j i r e  ~bdktivo: ~tGomdegr= Rom the drap down tuwu of choiees. 

Ifam 12-Field oFSfudy: F r m  th* choiees. select the feid ofsaidy moat sppnipbea(cra:<w smdy 
otijcctivr You can atro i i ididc your spccialidion and énefly cbboiate on ih* tu'? naairs of your 
objedve inuie t e x r b x  that fallo\l;s. 
llem 14-lnstitnlions Atteaded: Pleasc Ikr nll posl-secanmy mç~tutionr m d e d  in rawrsa ordâ 
(puniiig the niost rrcently ahdcd fust). L i s  aU pst-secontiary iiislltutidnr attadarded ruen üicu fiom 
~hiuhich you did noc achicve a degrce. Check the irsmsuions h m  your Fulbright Progarn Omce to lind out 

if % d r y  &;$l sclux,!) ~nnhlon :n~onndonmust be inc~iidèd as wel~. 
Itsm 11-Position Code: Plcsssselc~t from the drop davn menu the posltion ride whieh besidescribs 
tire uctiviry Li which y011 iue ourrenily (cr mod rscsutly) hvoived 
Page CStudylRrne~rch Objective The 6tudy're.warçh objeotive düniption matyou provide is m 
ossential irud bighly importam part of your applhtion. You rhacld ~ake meai car& fcb write a clear and vw 
detaiied dcscrlplon cPW p r o g i n  you want io pursue. Clcmly idcniify the arc@) within p u r  field of 
stridy ui which yaii wuit ro specidize or concentrare. Iftherc is specific reearch thal  MI w m  to 
gcompiiih, picm cescribe. Runmbtr IO lave a I1h mch (4 cm) m a i n  8t the top of n q  page10 ~ll01v 
r o m  fw the hcaduiha \ i l1 appw on thcPDF view. Prcvicu your s s a y  10 check the f o r m h g  bbcfore 
submiitiq p u r  appiicatim. 
Puze . cPemna l  Stnteman<: ï h s  ornoml stxicnisnt h a narrative statemenr ui which von oau incir*le 
kfm.ai!un abcm y u d ~ c 8 t : o n .  p~~ ~ r i m : e .  special inrucsk, ~ e r  plans. anc ) 3.m pupose ir: 
mi! i?~! for s ~ d $  IL lhe C.S Aeuin  rtrnrmbcr 10 le.?, e s I /.inch (4 cn; rnmL7 al the r w  of ci  ç? pde- .. . - 
tu alhw mani foi hc header ihaiwiil q e a r  on ite PDF viéw. ~ r e h  iow &say ro check rhc îoriioning 
btforc suhirting your appliwion. 
?a@ "cRes~mciCurrkdum V k  Although hi$ p q é  is riut rquàed: mas! applicants ?.ti.tcli a 
professional rcaimc',usefil iEyou intand tc pursuc aprofcsiom! degr* kg. busirsss or law) or 
curriculum vibç (uoAi1 if yeu üirend ta purme atliw~&iosi, tcadcmic dograe). Wliilt there is no 'header' 
on this psge for wliich you neui M leave Ipaic, il ic nrill advbble rhar you pceview your irifu~niaticn t0 
check Ihe fonn;ittiliu before subminins your applicalion -. . . 
Pare 7-U&i~miIy TrsnscripU: YOL un ui :o;iiea üf) >ui uiloff~ciat uarismp!\ ana ~na.U'.d tt<tT t3:c 
hi> irnl:rni.ori Jus: fol OH. rk L~3f.iclior.s I ~ U  d?pcar on PI& 7 of t e  ap?I::ario~.. YOU ui11 Vl!i n c d  10 

submii'ot~cial' ~rw.swipis, e.g, Wcrip:s Ihat c&e dirccriy &cm your i&Ii~utions in cnvckps that hhavc 
iiot heen opand by yw. Con.ac: your Fulbnghr Program Ofice to lem ai ~hat poinr official lrW@i?cs 
mwt he siibmined. lf y011 carmat upload sanned trenscriit copies, yau can have ofticiel transcnpis %nt 
dircc~ly to the ~ulbri,qb[ h o g m  Onice 
Fdgt &i'en~nal lafornation: Tho informarion provided on dkia fom will ba uscd by the FuYw$it 
Ropnm in yow home caïntry nid Fulbright ~dminishtiua npncias for inlemal purposes on&. 
lien 32iVationd Identifieahon hiurnber: T h i s  not a requirad field. ilowcver, If your countiy or s* 
h,u a rysiem fw orzrsi~ing ai idniification nmber, ~ l e a s c  cnicr il here. 
Psge 9-UnivanityPrbference: It is wt an exp?naùondiat yw wilfhvc U,S. universily prcIcrir!=a. 
Howwn. ifyou &, p l e w  eomplatcthif page as futly ar,pq?ible. 110 notjust liisl the aame of a i1nj\~cl3ity 
in \hidi you ore in tc r~wd.  Be speeiiic. Provide thename of the d m c n t  and tk spccific pW!m 
\y i th in  ib dePtriment in inhich you rrr inlfre%red. liyou liave bwn In Conbct or conespcndmîe wiih a 
fscdty mmbzr,pfe- provide the nme wd cûnfaa infomztion for chet individusi. 
l fysu k i v c  applicdtn a U.S. universi&' \vithiah ~L=-U$ p t ~ l i s n À P  ~ b c i ~ ~ ~ ~ ; ~  

- 

:f y c , ~  have letterr of admission, lene= of invibtim. m othsr correspondaicc 
a schco*: 



FFiX NO. : 

'FULBRIGHT FOREIGN STUDENT PROGRAM 
Znstrucrions for Corapleting the 

Fulbright Foreign Srudenf Progrm Application 

Read al! Instructions carefully before completing the application 

STEP 1: b a r n  reasiremenîa for aubmittine an annlication 
Bafore you bcgiri thib &licdion, you musr antact t k f ~ l t d i i ~ ~ g m  Officein the countr). b which ?ou arc 
ap;il) tng ~ c d l l i n c  dat.iaii.1 :tquiRmen5 fo rapp iyb  for a Fu~orqh~hr û rmt  uill  vpri Born coJn3) 1~ cwr.') . 
thcxiorr. w u  mu,[ .r&e s u r  *.nt ~ O L  areeiic;dero aoolv. 'ro lirk to conraetinf?nnatlon for the Fu.brirt.1 .. . 
Pregatn Officc in your counfq oi~itimship;click Jir;~ fors  liding. 

STEP 2: Record uscr ID and pass~vord in a snfc place 
Yo,ir ma i l  address is your uscr ID. U'htn you cnated ai amwint for tliin onmline application, you erraicd a 
password hn e-nioii was rem to you indicatbig your User ID and Peçsword. K ~ s p  thij Informa~ioo in s sefe pince. 
Yeu a n  log io W.(! out of the application ss bequently you lke: tmevcr, you musr bsve y u u s e r  ID md 
pssWonl. \?ille yo!i Wnuot :nacpe y ~ u  IIw ID. if nectsar). )ou cd? change )our passu,oij b) c:ickir.~ or. 
"L'pddte hl! Acc~unr" a! :he :opof the Hoinr pa:e o f K r  application 

S E P  3: Completc the sppiicatioa 
YWJ do nor need'towmplcm rhis applicaion at one siltinp. You can n-tdcr  ai myime and tdjr your application. 
But rmen,lher tlisr once you subniit y m  applicadon. yau cmNO longm mrke clmges to it. 

Ail fmns iii this application are to be cmplcted in English. Items niust be answered compiately y i d  carefully 
Some helpful Tipr": 

* hvbidurmg ail cq i t r l  I%ms when answrring items. es. nme, address, tic h is becicr ru ur? upper md 
l o ~ r r  case, e.g. Roii Smiih. 
You can copy and peste infamation mto a11 ien boxe&. 

* lnthr text boxe%. yoii mint limlt your rrsponws to the rp'ace prnvided. Informatioii îhat cxceds  the 
a u c e  prrivided will not diqùay or print. ifwhai you have s p e d  or copied excecds ihe s'w of the box. yo;i 
muPt cdït il. If is ;i goud idm lo previcw' eachpago of y o u  application t e  maire sure tliat al1 your &ta 
displays. 
You ilm =vie* cach p a g  of Lhc kpplicaiiun in ik PDF forant by click'!$ rn the Yrevinv bunon on the 
uppzrripht-hmd corner. Closing oui of the PDF view wili bring y w  barrk lo yuur application. - You wil! cranta rssays on wu 4,s and 6. QI! the eîsoy pages. text entered that mcecds ihe spaa 
provided nwill dkpfay and print. Howcver, il is rcuxninended that you try to kecp yo ï r  cssayr Io nnc psçc 
when pwible.  
You have ceveral ways in whicli you cm crtete your n;uiys. 

O You çan coinpose yow essny un-linc. Pielse note. them is a 40-minule 'tinie out' funeiion. !il 
uther worhr, yeu will need to eirha coinplerr your osray jo 40 rninuttx or paîodicalb' rave your 
esray, You wil! not bc able to cummizcthe famaltins oFyour essay. 

s You ean copy md ppasie tcxt fnxn andhcr documcnc and d i t  mime. Again, ).ou will hive R 40- 
minute .Yimc-eut" h~f ion Yeu will not bt able to cwlomix the farmatling. 

o Yoil cm uplead t e x  from emther dacument. This is h e  onb 0pti.m uhmt you wili bc able to 
hava spocial. farmtting. e.g.bold, undalinc. hcadcrî, double spcing. elc. WhEYoLi c8MQr 
an u~loaded documeni on-line. vou can deieto your uplwd, make p u r  corrrcbmis in Yom 
&ment off-line, and upload'&ain. 
Pages 4 (studY objeciive) md 5 (personai statcment) caritain a hsader that displays un die PDF 
view. Thesefore, you must leave a 1% inch (4cm) rnargin nt the top of evay page of ycur eaa?s to 
allow spacc foi the hederthat will oppw oii the priot vcnion of p u r  app!icatiPii. 

You ihould pmim- all ofyour essays to makc surc the finnatùng ir c m c t  before subini~ing your 
applicntioii by clickmg die prçview button in uppm 5ght-haud corn= of th? raeen. ' m e n  yüuprevit*' *i 
easy. you murt use rlittcBackv b r m s r  button ro reteluro to ypur oesey. Closinp out,af the HTML 
prcviatv (i.c. clickin! the X i b h  upper nçht-hmd m m c r ) d l  &yau frornyour a p p k & ~ ~ . ~  ~- - 


